
Patentkrav 

1. Anodemateriale som omfatter sekundære grafittpartikler som hovedsakelig har en form som 

tilnærmer seg en oblat sfæroide, som er en omdreiningsoverflate oppnådd ved å rotere en ellipse om 

dens lille akse, og som har en D50 på mindre enn 5 mikron, hvori de sekundære grafittpartiklene 

omfatter et aggregat av malte primære grafittpartikler, og de malte primære grafittpartiklene er 

sfæroniserte og belagt med et karbonbasert materiale som er ett eller flere av bek, polyetylenoksid 

og polyvinyloksid, deretter pyrolyserte ved en temperatur mellom 880°C til 1100° C i et tidsrom i 

området 12 til 40 timer, for derved å produsere den sekundære partikkelen som tilnærmer seg en 

oblat sfæroide, hvor mengden karbonbasert materiale i de sekundære grafittpartiklene er i området 

2 til 10 vekt % i forhold til grafitt.  

 

2. Anodematerialet ifølge krav 1, karakterisert ved at de sekundære grafittpartiklene har en D 50 på:  

(i) mellom 3 og 5 mikron; eller  

(ii) 3,5 mikron.  

3. Anodemateriale ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at de sekundære grafittpartiklene har et 

overflateareal (BET) på:  

(i) 2 til 9 m2/g; eller  

(ii) 2 til 6 m2/g.  

4. Anodematerialet ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, hvori kompresjonstettheten til 

de sekundære grafittpartiklene ved 75kf/cm2 er i området 1,0 til 1,5 g/cm3 (bulkdensitet).  

 

5. Anodematerialet ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, hvori konduktiviteten til de 

sekundære grafittpartiklene er i området:  

(i) 25 til 37 S/cm; eller  

(ii) 31 S/cm.  

6. Anodematerialet ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, hvori anodematerialet videre 

omfatter et fortykningsmiddel, og fortykningsmidlet er karboksymetylcellulose (CMC).  

 

7. Anodematerialet ifølge krav 6, hvori anodematerialet videre omfatter et vandig bindemiddel, og 

det vandige bindemiddel er styren-butadiengummi (SBR).  

 

8. Anodematerialet ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, hvori de malte primære 

grafittpartiklene har en D50 på:  

(i) mindre enn 15 mikron;  

(ii) mindre enn 10 mikron; eller 

(iii) i området 4 til 6 mikron.  

9. Anodematerialet ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, hvori de malte primære 

grafittpartiklene har et overflateareal (BET) på:  

(i) 2 til 9 m2/g; eller  

(ii) 7 til 9 m2/g.  



10. Anodematerialet ifølge hvilket som helst av de foregående kravene, hvori de malte primære 

grafittpartiklene har XRD-karakteristikker på én eller flere av en d002 på > 3,35 Å, en Lc på >1000 Å 

og en La på >1000 Å.  

 

11. Anode omfattende et anodemateriale som angitt i hvilket som helst av kravene 1 til 10, i 

kombinasjon med en strømkollektor, hvori anodematerialet er anordnet på strømkollektoren i et 

uregelmessig arrangement, hvorved litiumionpassasje derigjennom tilveiebringes, og 

anodematerialet er anordnet på strømkollektoren i en tykkelse på: 

(i) 60 til 75 mikron; eller  

(ii) 71 mikron.  

12. Fremgangsmåte for produksjon av et anodemateriale, der fremgangsmåten omfatter maling av et 

grafittmateriale for å produsere malte primære grafittpartikler, hvori de malte primære 

grafittpartiklene er sfæroniserte og belagt med et karbonbasert materiale som er ett eller flere av 

bek, polyetylenoksid og polyvinyloksid, deretter pyrolysert ved en temperatur mellom 880 °C til 1100 

°C i et tidsrom i området 12 til 40 timer, for å produsere sekundære grafittpartikler med en mengde 

karbonbasert materiale i området 2 til 10 vekt % i forhold til grafitt og hovedsakelig med en form 

som tilnærmer seg en oblat sfæroide, som er en omdreiningsoverflate oppnådd ved å rotere en 

ellipse om dens lille akse, og som har en D50 på mindre enn 5 mikron.  

 

13. Fremgangsmåten ifølge krav 12, hvori de malte grafittpartiklene behandles i et agglomererings - 

og/eller overflatemodifikasjonstrinn som produserer de sekundære grafittpartiklene som 

hovedsakelig har en form som tilnærmer seg en oblat sfæroide, som er en omdreiningsoverflate 

oppnådd ved å rotere en ellipse om dens lille akse.  

 

14. Fremgangsmåten ifølge krav 13, hvori agglomererings- og/eller overflatemodifikasjonstrinnet 

omfatter en spraytørkeprosess, og spraytørkeprosessen oppnås ved bruk av et fluidisert sjikt.  

 

15. Fremgangsmåten ifølge hvilket som helst av kravene 12 til 14, hvori de malte primære 

grafittpartikler har en D50 på: 

(i) mindre enn 15 mikron;  

(ii) mindre enn 10 mikron;  

eller (iii) i området 4 til 6 mikron.  

16. Fremgangsmåten ifølge hvilket som helst av kravene 12 til 15, hvori de malte primære 

grafittpartiklene har et overflateareal (BET) på:  

(i) 2 til 9 m2/g; eller  

(ii) 7 til 9 m2/g.  

17. Fremgangsmåten ifølge hvilket som helst av kravene 12 til 16, hvori de sekundære 

grafittpartiklene har en D50 på: 

(i) mellom 3 og 5 mikron; eller  

(ii) 3,5 mikron.  

18. Fremgangsmåten ifølge hvilket som helst av kravene 12 til 17, hvori de sekundære 

grafittpartiklene har et overflateareal (BET) på:  



(i) 2 til 9 m2/g; eller  

(ii) 2 til 6 m2/g. 


